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Исследовано влияние атомарно резкого и непроницаемого интерфейса на
спиновое расщепление спектра 2D электронов в асимметричной квантовой
яме на основе гетероперехода (001) GaAs/AlGaAs. Построена полуфеноме-
нологическая теория [1,2] интерфейсного спин-орбитального взаимодействия,
описывающая экспериментальные данные [2,3] по электронному парамагнит-
ному резонансу в подобной системе. Существующий в литературе аномально
большой разброс данных по спиновым константам Рашбы и Дрессельхауза в
квантовых ямах связывается с интерфейсной перенормировкой.
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Введение (общее)

1. Электроны в периодических структурах в отсутствии поля: Функции Блоха
и функции Ванье
2. Электроны в периодических структурах в поле: блоховские колебания, меж-
зонное туннелирование, уровни Ванье–Штарка.
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